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Paméti EPROM

MHB 2716C PROGRAMOVATELNA NMOS PAMET 2048x8 BITU.
MAZATELNA ULTRAFIALOVYM SVETLEM

CTUPAEMOE N3Y e 2048x8 EPROM e 2048x8 EPROM

16 384 bitova paméat EPROM MHB 2716C. il w ‘E
o2 23
Puzdro: DIL 24 & 7
Organizécia paméti: 20488 bit B4 21
Technolégia vyroby: NMOS % %
Stupen integracie: 10 5 7l 18]
Hmotnost: max. 5,0 g o8 E
53 16}
Pamat sa vyznaduje: fio) &l
— priamo zl(c¢itelna s obvodmi TTL [ MHB 2716 C h)
— jedno napajacie napétie U, =5V » o 7 &
— vystupy su trojstavové, aktivovat ich mozno signalom CS I
— pripojenim vstupu PD/PGM na uroven U,,, mozno vystupy 00 o
az 07 tiez nastavit do neaktivheho stavu — rezim Usporného “apolerie vyvoday

napajania.

MHB 2716C — Popis funkcie

Integrovany obvod MHB 2716C je programovatelna pamat EPROM o kapacite 20488 bitov s mazanim po-
mocou ultrafialového svetla. Integrovany obvod MHB 2716C je vyrobeny technolégiou NMOS s jednym napa-
jacim napatim U, = 5 V; (Uss = 0 V). Pamatové bunky su rieSené technikou plavajuceho hradla (SIMOS).

V rezime Gitania Ug, = +5 V funkcia obvodu je plne staticka. VSetky vstupy a vystupy st kompatibilné s TTL,
vystupy sU trojstavové, aktivovat ich mozno signalom CS. U obvodu MHB 2716 pripojenim vstupu PD/PGM
na uroveri U,, mozno vstupy 00 -+ 07 tiez nastavit do neaktivneho stavu (rezim Usporného napajania).

Na programovanie je integrovany obvod aktivovany pripojenim Uppe na zdroj napétia +24 + 26 V. Vyber adries
je rovnaky ako v rezime &itania, Udaje sa privadzaju na privody 00 + 07. Logické Grovne AQ ~A10, 00 < 07 su
rovnaké ako v rezime Citania. Samotné naprogramovanie obsahu danej adresy je prevedené privedenim pro-
gramovacieho impulzu (Urovne TTL) na vstup PD/PGM. Po aplikacii programovacieho impulzu je mozné ove-

renie stavu naprogramovanej bunky bez spatného pripojenia vyvodu Up, na +5 V, (rezim ,,verifikacia progra-
movania").

Mazanie naprogramovaného obsahu pamatovej matice sa robi osvetlenim ¢ipu cez priehladné okienko puzd-
ra zo zdroja ultrafialového Ziarenia. Vinova dizka ultrafialového ziarenia musi byt mensia ako 0,4 us.

Davka energie protrebnéa pre vymazanie (intenzita ziarenia X ¢as) musi byt minimalne 15 Wscm™2 pri pouzii
zdroja Ziarenia s vinovou dizkou 0,2537 um, (Hg vybojka).

Poznamka: Privod Uy, nesmie byt pripojené pred U, a nesmie byt odpojené po Ugc.
V rezime programovania doba narastu napétia U, po jeho pripojeni musi byt vacsia ako 10 ps.
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Prehlad nastavenia obvodu:
Stav privodov
Rezim
01 a2 08 Cs PD/PGM Ups (V)
1 usporné napajanie vysoka impedancia X Uy +5
2 neaktivny vysoka impedancia Uy X +5
3 Eitanie Dour Uy U, %5
4 programovanie Dy, Uy program. impulzy +25
5 verifikacia programovania Doyt (N Uy +25
6 zédkaz programovania vyscka impedancia Uy U, +25
Medzné hodnoty:
Napétie U oproti Ugg pogas programovania —03az+265V
Napatie ostatnych privodov oproti Ugg —03az+7V
Stratovy vykon max. 1 W
Rozsah pracovnych teplét 0az7v0°C
Menovité hodnoty statické: Uss=0V; Uy e=+475V az +525V; ©,=0az+70°C
Hodnota
Parameter Oznaé. Jedn. Poznamka
min. max.
Odber zo zdroja U, v Uspornom rezime lec) mA 25 CS=U,; PD/PGM= U,
Odber zo zdroja Uss v aktivnom rezime
a v rezime programovania loce mA 100 C8=U,,; PD/PGM= U,
Prad vyvodu Upgg [ mA 5 Upp = 5,85 V; PD/PGM = U,
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Hodnota
Parameter Oznac. Jedn. Poznamka

min. max.
Prad vyvodu U, pocas
irvania programovacieho pulzu leps mA 30 Upp =26 V; PD/PGM = U,
Zvodovy prud vstupov i A 10 U=525V
Zvodovy prad vystupov v neaktivnom stave o LA 10 Us=525V
Vstupna Uroven L U, v =01 0.8
Vstupna aroven H Uy v 22V | U +1
Vystupna droven L UL v 0451 I =21mA
Vystupna Groven H Uon v 2,4 loy=—0,4 mA

Kapacity vyvodov:

Uss= EV, UCC - +5,0 U, -’= 1 MHZ: ﬁa = +25 UC

Kapacita vstupov

clN

6 pF u=aov

Kapacita vystupov

CDUT

12 pF Us=0YV

Menovité hodnoty dynamické — Rezim &itania a rezim Gsporného napajania:
Uss = @ '\-": Ucc — +4,T5 B,i +5,25 V‘, UF'P = UCC iﬂ,s V, ﬁa — CI ai +?D‘ GC

Hodnota
Parameter Oznat. Jedn.

min. max.
Oneskorenie vystupov Udajov od adries tieci ns 450
Oneskorenie vystupu udajov od PD/PGM tacce ns 450
Oneskorenie vystupov udajov od TS teo ns 120
Oneskorenie neaktivneho stavu vystupu Gdajov od PD/PGM tee ns 100
Presah aktivneho stavu vystupov Udajov po skonéeni CS lor ns 0 100
Presah aktivneho stavu vystupov Gdajov po prepnuti adries tew ns 0

Poznamka: Urovne vstupnych priebehov: 0,8V a2,2 V.

Rozhodovacie Grovne vstupnych priebehov: U, =1V; U, =2V.
Trvanie ¢ela a tyla vstupnych priebehov: 20 ns.

Na vystupy je pripojené napatie U = 2,09 V cez odpor A = 760 Q a kapacita C = 100 pF.
Rozhodovacie urovne vystupov: Uy =08 V; Uy, =2 V.

Casové priebehy:
Rezim citania )
(aktivny rezim) PD/PGM = U, s_;;f-.-n.o
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Rezim usporneého napajania
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